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摘要(译)

本发明提供一种像素结构及有机电激发光组件，该像素结构包括：基
板，包含薄膜晶体管；保护层，覆盖于基板上；第一电极，形成于保护
层上，包含第一次电极与第二次电极，第一次电极与薄膜晶体管电连
接；绝缘层，覆盖于第一电极的部分区域，第一电极露出的第一次电极
与第二次电极分别定义为第一发光区与第二发光区；柱状物，设置于绝
缘层上，包围第一发光区；第一有机发光层，覆盖于第一电极的第一次
电极上；第二有机发光层，覆盖于第一电极的第二次电极上；及第二电
极，包含第一次电极与第二次电极，第二电极的第一次电极形成于第一
有机发光层上，并与第一电极的第二次电极电连接，以形成串联接触
区，第二电极的第二次电极形成于第二有机发光层上。
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